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HJ7660电荷泵反转器
一、概述

HJ7660 电荷泵反转器采用成熟的高压 Al 栅 CMOS 工艺制成。该器件只需两个外接电容就能将输

入+2.5～+10V 的电压转换成-2.5～-10V 的输出电压。不需要电感，降低了损耗及电磁干扰。电路由稳

压器、RC 振荡器、电平转换电路及 MOS 功率管等组成。当供电电压为 5V 和 7 端开路时，内部本振频

率为 10kHz。HJ7660 用于 LCD 显示驱动、RS232 负电源供电、数据采集和仪表放大器负电源供电。

其主要特点如下：

+5V 转为±5V 供电； 输入电压范围宽：2.5～10V；

电压转换精度高：99.9%（典型值）； 电源转换效率高：98%（典型值）；

低功耗：Is≤40µA(+5V 供电)； 外围元件少、便于使用；

静电击穿电压高：≥3kV；

超过 10V 电压工作时，输出应接二极管（阴极接 5 端）防止闩锁；

黑瓷 H08-02 封装形式更适合军品高可靠性和高组装密度的要求。

二、电原理图

三、封装形式及引出端功能

1．封装形式

采用 D08S2 陶瓷双列封装、H08-02 黑瓷扁平封装和 T-08 金属全密封封装，外形尺寸见附录一

图 1、图 10 和图 28。

（D08S2•顶视图） （H08-02•顶视图） （T-08•顶视图）

2．引出端功能

引脚号 1 2 3 4 5 6 7 8
符号 NC C+ GND C- OUT LV OSC VIN

功能 空
外接电

容正极
地

外接电

容负极
输出

低电压

选择

振荡

电容

输入

电压

陕
西
航
晶
微
电
子
 w
ww
.h
an
gj
in
gi
c.
co
m

陕
西
航
晶
微
电
子
 w
ww
.h
an
gj
in
gi
c.
co
m

 

http:// www.hangjingic.com                        
地址：西安航天基地工业二路299号3号楼9层  

E-mail: hj@hangjingic.com
联系电话：029-89259995



269

四、绝对最大额定值

电源电压 +10.5V 输出短路时间 持续（V+≤5.5V）

贮存温度 -65～+150℃ 工作温度范围 -55～+125℃

功耗 400mW(H08-02) LV 和 OSC 端输入电压 -0.3V～V++0.3V(V+≤5.5V）

680mW(D08S2、T-08) V+-5.5V～V++0.3V(V+>5.5V）

五、电特性

除非另有说明，VIN= +5V，OSC=NC，-55℃≤TA≤+125℃。

参数名称 符号 测试条件
规范值

单位
最小值 典型值 最大值

静态电流 IS RL=∝
TA = +25℃ 40 175

µA
250

输入高电压 VINH RL=5kΩ
TA= +25℃

LV=NC 3.5 10 V
输入低电压 VINL LV=0V 2.5 3.5 V

输出电阻 RO

Iout=20mA, LV=NC,TA = +25℃ 70
Ω

Iout=5mA ,VIN=3V, TA=+25℃, LV=0V 120

振荡频率 fOSC Cosc=1pF,LV=0V,TA = +25℃ 10 kHz
电源效率 PEFF RL=5kΩ,LV=NC,TA = +25℃ 95 98 %
转换精度 VOEFF RL=∝,LV=NC,TA = +25℃ 98 99.9 %

六、典型应用

1．正电压转负电压应用 2．+5V 产生-10V 应用

注：VIN≥3.5V 时，K 断开；VIN<3.5V 时，K 闭合。 注：这种情况下输出阻抗为两个器件阻抗的总和。

七、应用注意事项

1．输入电压不能高于最大额定值。

2．输入电压高于 3.5V 时，LV 端不能接地。

3．输入电压高于 5.5V 时，输出端不能长时间对地短路。

4．严格按应用图区分电容正负极性，不能接反。

5．如果供该器件电源的源阻抗较大时（25～30Ω），需要在 8 端对地接 2.2µF 的电容。

6．TA=+125℃，对器件的输出电流要进行降额设计。
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